(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBETT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigcntum 
Internationales Btiro 



(43) Internationales VerdfTentKchungsdatum 

3. Juni 2004 (03.06.2004) PCT 




liBiiiiiiisBiiiiiiraiiin 

(10) Internationale Verdffenttichungsnurnmer 

WO 2004/047194 A3 



(51) Internationale Patentklassifikatlon 7 : 

51/40 



H01L 51/20, 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003776 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

13. November 2003 (13.1 U003) 



(25) Einrdchungssprache: 

(26) Verofientllchungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

102 53 9553 19. November 2002 (19.11.2002) DE 

(71) Anmelder (fur alle Bcstimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): SIEMENS AKTDENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Mlinchen (DE). 

(72) ErCnder; und 

(75) Erfmder/Anmelder (nurfur US): FIX, Walter [DE/DE]; 
Rotenackerstr. 7, 90427 Numberg (DE). ROST, Henning 
[DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen 
(DE). 



(74) Anwalt:LOUISP6HI^UU)HRENTZ;Postfach3155, 
90014 Nuxnberg (DE). 

(81) Bestlmmnngsstaaten (national): CN, JP, US. 

(84) Bestlmmnngsstaaten ( regional): europaisches Patent (AT, 
BE, BG, GH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, H, FR, GB, GR, 

hu, ie, rr, lu, mc; nl, pt, ro, se, si, sk, tr). 

Veroffentlkht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der flir Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; VeroffentUchung wird wiederholt, falls Anderungen 

• eintreffen 

(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen 

Recherchenberichts: 2. September 2004 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kOrzungen wird aufdie Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



!H (54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO 
— FUNCTIONAL LAYERS 

~ (54) Bezdchnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGANISCHEM MATERIAL 
\1 FOR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN 



ON 



(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which 
a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The 
invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition 
to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions 
in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction. 



CO (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen 
O Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material fiir zumindest zwei Funktionsschichten, bei spiel sweise als 

leitendes und als halbleitendes Funktions material, dient AuBerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem 
Q Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht fiir den Einsatz in 

organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden 
jj^ Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geruhrte Redoxreaktion erhalten. 
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